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Transistor NPN de RF / 2-30 MHz / 12.5 Vcc / 12.5 W / Encapsulado 211-07

SKU: MRF433  Categoria: KENWOOD / ICOM / TXPRO

$255.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Transistor NPN de silicio disefiado especificamente para
aplicaciones de radiofrecuencia en el rango de alta frecuencia (HF). Opera eficientemente en el espectro de 2 a 30 MHz con una potencia de salida de 12.5 watts, ideal para etapas de potencia en transmisores, amplificadores de RF y equipos de
comunicacién. Su encapsulado estandar 211-07 facilita la integracién en disefios existentes y nuevos desarrollos de equipos de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom:
8px; margin-top: 24px;'>Caracteristicas principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li>Transistor NPN de silicio para aplicaciones RF</li><li>Frecuencia de operacién: 2 a 30 MHz</li><li>Potencia méaxima de salida:
12.5 watts</li><li>Voltaje colector-emisor: 12.5 Vcc</li><li>Encapsulado estandar 211-07 para montaje simplificado</li><li>Alta eficiencia en operacién de radiofrecuencia</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid
rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgha(150,150,150,0.3);
border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; font-size:
1.05em;'>Transistor de silicio NPN</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>2 - 30 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgha(150,150,150,0.3); border-radius:
6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje colector-emisor</div><div style='font-weight: 600; font-size:
1.05em;'>12.5 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing:
0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia de salida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>12.5 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;
background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Encapsulado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>211-

07</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 Alta eficiencia en aplicaciones de radiofrecuencia
Caracteristica 2 Rango de frecuencia optimizado para HF
Caracteristica 3 Manejo de potencia de 12.5 watts continua
Caracteristica 4 Voltaje colector-emisor de 12.5 Vee
Caracteristica 5 Encapsulado estandar para montaje simplificado
Caracteristica 6 Silicio NPN para estabilidad térmica
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